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5년간 1,384.6억원이 투입되는 화합물 
전력반도체 시장, 선점 논의 착수하다!

- 국내 팹리스, 「제6회 파워반도체-파워코리아 포럼」에서 수요기업(인텔·삼성· 
SK·현대차·DB하이텍 등) 대상 신기술(SiC, GaN 등) 발표 및 채용 설명회 진행 -

  산업통상자원부(장관 방문규, 이하 산업부)와 한국반도체산업협회(회장 곽노정)는 

11월 23일(목) 서울 엘타워 그레이스홀에서 전력반도체* 업계 임직원 등 

200여명이 참석한 가운데 ｢제6회 파워반도체-파워코리아 포럼｣을 개최하였다. 

  * 전력(power)반도체 : 전기를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압·주파수 조정 등 
전력의 변환 · 변압 · 안정 · 분배 · 제어를 수행하는 반도체

  산업부는 내년부터 5년간 총 1,384.6억원(국비 938.8억원) 규모로 「화합물 

전력반도체* 고도화 기술개발 사업」을 시작하는 만큼, 이번 포럼에서 한국

산업기술기획평가원(KEIT)을 통해 신규 사업 추진방향을 업계에 설명했다.

  * 웨이퍼 소재로 실리콘(Si) 대신 SiC(탄화규소)·GaN(질화갈륨) 등을 사용해 높은 전력
효율성과 내구성을 보유 → 전기차·IoT·재생에너지 등 첨단산업의 핵심부품으로 주목

  연구기관을 중심으로 해외 시장과 기술 및 정책 동향에 대한 발표가 이어

졌으며, 화합물 전력반도체 분야 국내 팹리스 기업들은 수요 기업과 파운드리 

기업들을 상대로 탄화규소(SiC), 질화갈륨(GaN), 산화갈륨(Ga2O3) 등에 대한 

신기술 개발 동향을 발표했다. 또한 포럼과 더불어 전력반도체 분야 팹리스 

기업들의 채용 설명회를 연계 진행함으로써 산업 생태계가 확보될 수 있는 

계기를 마련했다.

  차세대 반도체로서‘화합물 전력반도체’의 중요성이 높아지는 시점에서 

앞으로도 산업부는 우리 업계가 국내외 전기차·에너지 수요와 연계한 핵심

기술(소재-소자-IC-모듈)을 확보해 글로벌 시장을 선점해 나갈 수 있도록 적극 

지원할 예정이다.

담당 부서 첨단산업정책관 책임자 과  장 이규봉 (044-203-4270)

<총괄> 반도체과 담당자 사무관 전성철 (044-203-4274)

사무관 황보환 (044-203-4253)
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붙임 1  「제6회 파워반도체-파워코리아 포럼」개요

1. 추진목적

ㅇ 차세대 성장 동력 전력반도체 산업의 기술동향 공유 및 채용설명회
연계를 통해 전력반도체 산업 생태계 확보

2. 행사개요

ㅇ (일시) ‘23. 11. 23(목), 13:00~17:10

ㅇ (장소) 엘타워 그레이스홀(6F) (서울 양재동 소재)

ㅇ (참석자) 산업부 반도체과장, 한국반도체산업협회 전무, 한국산업
기술기획평가원 단장 및 국내 파워반도체 산·학·연 관계자 200여명

ㅇ (주요내용) 화합물 전력반도체 고도화 기술개발 전력반도체 기술 개발
현황 교류 및 채용 설명회

3. 세부일정

시 간
내 용

포럼(Grace Hall Ⅰ) 잡페어(Grace Hall Ⅱ)
[1부] 개회식

13:00~13:05 (‘5) 개회사 (산업통상자원부) -

13:05~13:10 (‘5) 축사 (한국반도체산업협회)

13:10~13:30 (‘20)
화합물 전력반도체 고도화 기술개발 

사업 추진 방향 (한국산업기술기획평가원)
-

13:30~14:20 (‘50)
[주제 ①] 글로벌 전력반도체 기술 및 

시장 동향(OMDIA)
전력반도체 채용설명회

     - 쎄닉(소재)
     - 온세미(소자)
     - 실리콘마이터스(IC)
     - LX세미콘(IC))

14:20~15:00 (‘40) [주제 ②] 중국 전력반도체 기업 및 정책 동향
(북경대 한반도연구소)

[2부] 화합물 전력반도체 기술 개발 현황 교류

15:20~15:30 (‘10) 전력반도체 상용화사업 추진 경과 (사업단장)

취업상담 및 멘토링 부스
운영

15:30~16:10 (‘40) 탄화규소(SiC) 기술 개발 동향
(전기연구원(소자) / 제엠제코(모듈))

16:10~16:30 (‘20) 질화갈륨(GaN) 기술 개발 동향
(시지트로닉스(소자))

16:30~17:10 (‘40) 산화갈륨(Ga2O3) 기술 개발 동향
(세라믹기술원(소재) / 파워큐브세미(소자))



붙임 2  「화합물 전력반도체 고도화 기술개발사업」 개요

□ (추진배경) 전기차·그린에너지·산업용 등 미래 첨단산업 핵심부품으로

주목받고 있는 화합물 전력반도체 중요성 증가

   * 전력반도체 : 전기를 활용하기 위해 직류·교류 변환, 전압·주파수 조정 등 전력의 
변환·변압·안정·분배·제어를 수행하는 반도체

   * 화합물 전력반도체 : 두 종류 이상의 원소 화합물로 구성 (예: SiC, GaN 반도체 등) 

→ 전력효율, 내구성 등이 뛰어나 전기차·그린에너지 등 첨단산업 핵심부품으로 활용 전망

   < 화합물 전력반도체 특징 및 활용분야 >

구분 특징 활용분야

SiC(탄화규소)
Si 대비 약 10배 높은 전압 내구성, 

약 30% 적은 전력 손실
전기차, 태양광 인버터 등

GaN(질화갈륨)
Si보다 빠른 스위칭 속도,

소형화 가능

고속 무선 충전,

RF 통신 등 활용

□ (사업목표) 전력반도체 상용화기술 확보, 시장선점 및 공급망 내재화를
위한 전력반도체 밸류체인 전반(소재-소자-파워 IC-모듈)의 역량 강화

□ (기간/규모) ‘24년 ~ ‘28년(5년) / 1,384.6억원(국고 938.8억원)

□ (수행주체) 산업통상자원부

□ (주요내용) 3대 산업(전기차·산업·그린에너지), 3대 중점분야 17개 기술개발


